Information

SU 386,SU 387,SU 388

Hersteller:

vorldufige technische Daten

Si-npn-Leistungsschalttransistoren

Anwendung: Schneller Leistungsschalter in induktiven Stromkreisen

bei hoher Spannung

Z. B. Schaltregler
Wechselrichter
Steuerung von Wechsel- und Gleichstrommotoren

Besondere Merkmale:
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Grenzwerte (gliltig fiir Bereich der Sperrachichttémperatur.-wenn nichts anderes angegeben)
Kurzzeichen min. max. Einheit| Bemer en
Kollektor-Emitter- Uopy 160 (SU 386) v Upp = =2 V
Spannung 250 (suU 387) \
300 (SU 388) v
<
Ucgr Yoy Rgg = 1082
U 125 (SU 386) v I, =0A
e 200 (SU 387) v B
250 (SU 388) v
Emitter-Basis- u T v
Spannung EB0
Kollektorstrom Iosat 5 (SU 386) A Empfohlener Wert
8 (SU 387) A flir Normalbetrieb
10 (SU 388) A (Nennstrom)
Is 15 (SU 386) A
15 (SU 387) A
20 (SU 388) A
i 20 (SU 386) A
= 20 (SU 387) A tp, = 2ms
25 (SU 388) A @ = 0,1
Basisstrom Iy ‘6 (SU 386) A
4 (SU 387) A
4 (SU 388) A
IBM 9 (SU 386) A
6 (SU 387) A t, = 2ms
6 (Su 388) A ©=0,1
/%050
Gesamtverlustleistung Ptat 150 w L= 25 °C
Sperrschicht- o 175 °¢
temperatur d
Geh&usetemperatur JZ =25 175 %
Lagerungstemperatur égt +5 +35 gc max. 3 Jehre
in der Verpackung g -50 +50 c max. 1 Monat
Zugkraft an den 10 N einmalig beim Biegen
Anschliissen Dauer 10 s
Druckkraft an den 2 N einmalig beim Montieren
Anschllissen
Anzahl der Biegungen 1 nur abwinkeln ohne zu-
riickzubiegen .
Biegewinkel £ 90
Biegeradius 2 1,5 mm
Abstand vom Kunststoff-
kérper £ 1,5 mm
Cc

Bild 2: Schaltzeichen



1/88 (12) . 3 5U 386, SU 387, SU 388

Kennwerte (4/:'3 = 25 % - 5K)
Ein-
Kurzzeichen min. maX. peit Priifbedingungen
Kollektor-Emitter- U 125 : V(Su 386) =0, I, =0,14A
Durchbruchspannung (BR)CEO IB * e ;
200 Y (SU 387) ‘tp<.1 ms
250 V (SU 388) Einzelimpuls

Emitter-Basis- U 7 v I.=0A,T1I 10 mA
Durchbruchspannung (BR)EBO . X In
Kollektor-Emitter- I 1 mA Uper = U Uy = =2 ¥
HegtatTon CEV CE CEVmax® “BE
Kollektor-Emitter- U 1,5 V(SU 386) I, =0,54 I.=1
SaEtti sspannung CEsat ¥ B ¥ Cc Csat

1,6 V(SU 387) Iz = 0,8 A tp-c1 ms

15 V(SU 388) I]3 = 1,2 A Einzelimpuls
Basis-Emitter- Unksat 2,0 V(SU 386) Iz = 0,54
Sdattigungsspannung 2,0 v(su 387) IB = 0,84

2,0 V(sU 388) | Iz =1,24
Speicherzeit tg 2 /us{SU 386) I‘B1 = 0,5 A Ohmsche

2 ,us(SU 387) | Iz, = 0,8 A Last,

2 Sus(SU 388) | Ip, = 1,24 Ig=TIg..
Abfallzeit th 1 /us(SU 386) | Ip, = 0,5 A ~Ip, /1. =2

0,8 /us{SU 387) IB1 = 0,8 A,Ucc = 100 V
0,7 /ua(SU 388) I, = 1,24

Innerer S 1,0 K/W
Wiix"mewiderstanci thjc :

Bild 3: Grenzwert der Gesamtiverlustleistung

0 50 1700 % in Abh#ngigkeit von der Gehduse-
/’C temperatur




